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Mitsubishi Electric va a ampliar la linea de GaN-HEMT en la banda Ku
Los nuevos modelos seran compatibles con las comunicaciones multiportadora, el aumento de la
capacidad de transmision de datos y la reduccidon del tamafio de las estaciones terrestres de
comunicaciones por satélite

TOKIO, 12 de diciembre de 2019 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO, 6503) ha anunciado hoy que
su linea de transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT), disefiados para su

utilizacién en estaciones terrestres de comunicacién por satélite (SATCOM), se ampliara con la adicion de
nuevos GaN-HEMT de 70 y 100 W en la banda Ku (entre 12 y 18 GHz), adecuados para aplicaciones
multiportadora. ElI modelo de GaN-HEMT de 70 W consigue una baja distorsion de la intermodulacion de
tercer orden (IMD3)" con una amplia frecuencia de desvio™ de hasta 400 MHz, que se considera el nivel mas
alto del sector. Por su parte, el modelo de GaN-HEMT de 100 W combina una potencia de salida
incomparable con una IMD3 baja y una frecuencia de desvio de hasta 200 MHz. Mitsubishi Electric
comenzard a enviar muestras de ambos modelos el 15 de enero.

*
Medida del rendimiento de distorsion de un amplificador en el caso de sefiales de dos tonos
**
Diferencia de frecuencia entre sefiales de dos tonos, utilizadas en las mediciones de IMD3
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GaN-HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda Ku
Izquierda: MGFK50G3745A (100 W) Derecha: MGFK48G3745A (70 W)
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La demanda de comunicaciones y de recepcion de noticias por satélite (SNG) en la banda Ku esta creciendo
rapidamente, con el objetivo de garantizar las comunicaciones en el supuesto de que ocurran desastres
naturales y para las zonas rurales en las que es dificil instalar equipos de red de cable. Ademas, las
comunicaciones de alta velocidad, con una capacidad cada vez mayor, han supuesto una ampliacion de las
necesidades en materia de comunicaciones por satélite, tanto multiportadora como monoportadora. Se espera
que los nuevos GaN-HEMT de Mitsubishi Electric aceleren la materializacion de estaciones terrestres mas
pequefias, asi como de comunicaciones mas rapidas y de mayor capacidad para distintas necesidades.

Programa de ventas

Descripcion general

Potencia de

Producto | Aplicacion Modelo E . salida en Frecuencia Envio
recuencia estado de de desvio

saturacion

GaN-HE . 48,3 dBm Hasta
MGFK4 T45A

T teErsrzs?rzrs]zse GFKABG3T5A | 15 75 145 (7TOW) | 400 MHz | 15 de enero
enla GHz 50,0 dBm Hasta de 2020

Caracteristicas del producto

1) La frecuencia de desvio lider del sector, con una amplitud de hasta 400 MHz para comunicaciones
por satélite de gran capacidad
- El modelo MGFK48G3745A utiliza un nuevo circuito coincidente para proporcionar una amplia
frecuencia de desvio lider del sector, que es 80 veces mayor que la de los modelos actuales. Ademas,
presenta IMD3 baja con una amplia frecuencia de desvio de hasta 400 MHz, para comunicaciones
por satélite de gran capacidad y alta velocidad, incluso para comunicaciones multiportadora.
2) La potencia de salida inigualable de hasta 100 W contribuird a la reduccién de tamafo de las
estaciones terrestres de SATCOM
- El modelo MGFK50G3745A utiliza circuitos coincidentes de transistores optimizados para
proporcionar 100 W de potencia de salida de pico e IMD3 baja, a fin de ayudar a reducir el tamafio
de las estaciones terrestres de SATCOM mediante la disminucion de los componentes que

incorporan.

Linea revisada y especificaciones principales (nuevos modelos en negrita).

Modelo MGFG5H1503 ‘ MGFK48G3745 | MGFk4sGarasa | MGFks0G3745 | MGFKs0G3745A
Frecuencia 13,75 GHz-14,5 GHz
Potencia
de salida 48,3 dBm 50,0 dBm 50,0 dBm
en estado de | 5 9BM (20W) (70W) 48,3 dBm (70 W) (100 W) (100 W)
saturacion
Ganancia 24dB 12dB 11dB 10dB 10dB
lineal
Frecuencia de
desplazamiento| Max. 5MHz Méx. 5SMHz Maéx. 400MHz Max. 5SMHz Maéx. 200 MHz
@IMD3=-25 dBc
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Conciencia medioambiental
Estos productos cumplen con lo dispuesto en las directivas 2011/65/UE y (UE) 2015/863 sobre restricciones

a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos (RoHS, por sus

siglas en inglés).

Nota: el desarrollo de estos productos ha contado con el apoyo parcial de la organizacién para el desarrollo de energias nuevas
y tecnologias industriales (NEDQ) de Jap6n.

Hi#

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con casi 100 afios de experiencia en la provision de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacién, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electrénicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en
el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrénicos de consumo, en la
tecnologia industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. Aprovechando el
espiritu de su declaracion corporativa "Changes for the Better" y su declaracion medioambiental "Eco
Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio
ambiente lider y por enriquecer la sociedad con la tecnologia. La empresa registré unos ingresos por valor de
4519 900 de yenes (unos 40 700 millones de dolares estadounidenses®) en el ejercicio fiscal finalizado el 31
de marzo de 2019. Para obtener mas informacion, visite:

www.MitsubishiElectric.com

*Tipo de cambio de 111 yenes por délar estadounidense, fijado por el Mercado de divisas de Tokio el 31 de
marzo de 2019.
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